
신상품 속보

80V 고내압으로 통신 인프라용에 최적!

제품 개요

BD9G341AEFJ는 정격 80V (76V 입력)에 대응하는 파워 MOSFET 내장의 강압 1ch 스위칭 레귤레이터입니다.

통신 인프라 등에서 채용되는 48V BUS 라인에서도 충분한 전압 마진을 확보할 수 있어, 전화, 라우터, 기지국 

등의 고내압 어플리케이션에서 안전한 전원 설계가 용이합니다.

BD9G341AEFJ
1ch1ch 강압 스위칭 레귤레이터 강압 스위칭 레귤레이터

<특징>
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■ 80V 고내압 MOSFET 탑재로 48V 라인에서도 여유로운 전압 마진

■ 고효율 설계로 저전력 대응

・고내압 입력전압 VCC=12V~76V

・최대 출력전류 3A (Max.)
　(80V / 3.5A  / 150mΩ Nch MOSFET 내장)

・출력전압 범위 VOUT=1.0V~Vcc 

・주파수 가변 50kHz~750kHz 

・기준 전압 1.0V±1.5% (25°C)

・고정밀도 EN threshold ±3%

・소프트 스타트 기능

・스탠바이 기능

・과전류 보호 (OCP), 저입력 오동작 방지 (UVLO),
　온도 보호회로 (TSD), 과전압 보호 (OVP) 내장 

■ 안정된 보호 동작 실현! 
Hiccup 모드※ 동작의 과전류 보호 기능 탑재로, chip의 발열로 인한 파괴를 억제 

하여, 안정된 보호 동작을 실현하며, 재 기동 프로세스도 필요하지 않습니다.
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발진 주파수 : 300kHz 5V 출력 설정 시

VCC=48V 효율 비교 데이터
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최대 19％의 효율 UP뿐만 아니라, 모든 부하 영역에서 고효율을 실현하여, 

저전력에 크게 기여합니다. (80V 클래스에서는 업계 최고※효율 달성!) 

※2015년 10월 로옴 조사
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※Hiccup 모드 : 과전류 상태로 인해 IC의 동작이 멈춰도,

                      정기적으로 자동 복귀 동작 실행  

VOUT-GND 단락 시험

BD9G341EFJBD9G341EFJBD9G341AEFJ
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20msec20msec停止停止

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Time (mses)

L
X
 단

자
 전

압
 (

V
)

chip 표면 온도 32°C

IC 파괴 없음!
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－ 로옴이 고내압 DC/DC 컨버터 시장에 진입 －


